
電子ビームによる高純度シリコンの溶解実験動画（繰返し再生約12分）

半導体材料であるシリコンを電子ビームで溶解している実験映像です。
電子ビームは目に見えませんが、映像の明るい点が電子ビームの当たって
いるスポットです。溶融温度1423℃のシリコンがあっという間に溶けてゆく
過程がご覧になれます。電子ビームの当たっているスポットは約2000℃の
温度になります。
シリコン中の不純物はこの高温で蒸発してゆきます、シリコンは最終的に

99.999999999%（イレブンナイン）の超純度に精製されます。この純度は
太陽電池材料として十分な性能です。
このプロセスは実用化されました。これまで再利用されることのなかった

シリコンスクラップが太陽電池になって、あなたの家の屋根で今日も発電を
しているかも知れません。

お問い合わせ先

担当：山内 則近
オープンキャンパス中は常時質問を受け付けております。
お気軽にご連絡下さい。

nori@iis.u-tokyo.ac.jp

ここをクリックするとビデオが見られます！！
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